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MASKOU PROGRAMOVANA BIPOLARNI PAMET PROM 1024 BITU
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|. Dekodér adresy pro uréeni &étvefice fadka (pfevodnik tfibitového binarniho A I j .

kodu na kod 1 z osmi). Kazdy z osmi vystupl prevodniku voli jednu ctverici o] i n_

radkl pameétove matice. Ag™ . 3

. Dekodér adresy pro urceni sloupce v pamétové matici (prevodnik péti- j U

bitovéeho kédu na kod 1 ze 32). Kaidy z 32 vystupl prevodniki voli jeden

ze sloupcl pamétovée matice.
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lll. Obved vnéjsihoe ovladani. Signalem na vstupu Si, S2 se blokuje prenocs

informace pfes blok vystupnich zesilovacd.

MEZNI HODNOTY :

IV. Pamétova matice — obsahuje 1024 pamétovych bunék organizovanych ve .

32 radcich a 32 sloupcich. min. max.

V. Blok wystupnich zesilova¢i — zprostredkovava prenos informace uloiené Uce 5,25 v
v adresovaném slové matice na vystupy Q;... Qs paméti. Tento prenos lze Uy —0,5 +3.25 Vv
blokovat (vystupy paméti uvest do stavu vysoké impedance) pomoci vstupl —li 18 ;’“ﬁ
S Sz 5 0 70 C

Borg —55 +155 °C

STATICKE HODNOTY ; )

Vystupni napéti — Uroven H
Uee = 4,75V, Uiy = 20V, U, = 08V, lpg = —6,5 mA Uog = 2.4 vV

Vystupni napéti — uroven L -

Uee = 475V, Uiy = 20V, Uy = 08V, lgr = 16 mA Uotr =05 V

Vstupni proud — droven H
Uce = 525V, Uy =55V, Ui =0V 751 <1 mA
Ucc = 525V, Uiy =27V, Ui =0V |1 e = 23 uA

Vstupni proud — udroven L
Uce = 525V, Ui = 045V, Uy = 45V —lrr = 250 LA

Vystupni proud zkratovy
Uec = 525V, Uijgy =20V, U = 08V —los 30...100 mA

Vystupni proud ve stavu vysoke impedance
Uee = 525V, Uy = 20V, Ugzy = 24V, Uy = 08 YV lozis = 50 uh
Uce = 525V, Uiy = 20V, Upze =05V, Uy =08V —lozr = 50 uh

Odbér ze zdroje
Uce = 525V, Ui = 0V, Uiypy = 45V lcc = 135 mA

DYNAMICKE HODNOTY: (Ucc = 5 V)

Doba vyberu tavor = B3 ns j—

Doba vybaveni tsrov = 55 ns \ L\ Llr_:lfif.l:.l:j-ull

Doba zablokovani tsHpz =25 ns | . DU

DOPORUCENE PRACOVNI PODMINKY : ot o | ' | '

(plati pro provoz CTENI, BLOKOVANI) ——- ..-.--.__X__._ U AT
Ucc 475 = Ucc = 525 Vv = e -t
Uit —-05 = Ui = 408 V
Uiy +20 = Uy = +55 vV L ™
lox = 16 mA 51, 54 ; R

—lon = 6,5 mA "_lqﬂ,w s
¥a 0 = # = +70 °C e e

BTN

FUNKCNI TABULKA: 0104 L\ % A 05w

JI.-. . 4 - Lgp
Funk S S h | RV S
unkce tav na tav na vystupec ‘ = il L
vstupu Qr...Qu POZNAMKY :
5 5 v adresovaném slové
Stav V znamena droven H nebo L, pro kaidy vystup je urcen

Cteni L L va poiadavkem na obsah adresovaného slova naprogramovane

pameéti.

Blokovani L H vysokd impedance . Stavu H na libovolném vystupu CTENI odpovidd parametr Ug;r,

H L* vysokd impedance stavu L parametr Uo;.
H H vysoka impedance . Stav vysoké impedance na vystupech Q; a7 Qy pii provozu
BLOKOVANI charakterizuji parametry lozi a lozr.
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LOGICKE INTEGROVANE OBVODY TTL LS| PREHLED
BIPOLARNI PAMETI

Typ Druh Pouzdro
MH?#E? Bipolarni pamét RAM 64 bitid s organizaci 16 slov po étyfech bitech, pozitivni logikou, vstupnimi 1I0—14

zachytnymi diodami o oddélenymi vstupy. Pfi provozu se rozlifuji tyto funkce obvodu: zépis do
paméti, éteni z paméti, pfenos dat a blokovani paméti. Vystup s otevienym kolektorem.

MH745187 Bipoldrni maskou programovand pamét konstant ROM 1024 bitd s organizaci 256 slov po &tyfech I0—14
bitech, vystup s otevienym kolektorem. Obsah informaci, ktery ma byt do ni uloien b&hem vyrob-
niho procesu musi 2ékoznik pfedloiit spolu s objedndvkou. Minimaini poéet dodévanych kusd
s jednim obsahem &ini 400 kusd.

MH74188 Bipolarni, elektricky programovatelnd paméf PROM 256 biti s organizaci 32 slov po osmi bitech, 10—14
vystup s otevienym kolektorem, uréend pro paméti konstant, generétory logickych funkei.

MH745201  Bipolarni pamé RAM 256 bith s organizaci 256 slov po jednom bitu. Jednotlivé bunky jsou uspo- I0—14

MH745201E Fédény v soufadnicovém systému X—Y (16 iadkd a 6 sleupci bunék). Vystup tiistavovy.

MH745287 Bipolarni rychld, elektricky programovatelnd pamét PROM 1024 bitd s organizaci 256 slov po 10—14
Ctyfech bitech, vystupy s otevienym kolektorem, uréend pro paméti konstant, generétory logickych
funkei.

MH745370 Bipoldrni maskou programovand paméf ROM 2048 bitd s organizaci 512 slov po &tyfech bitech. 10—14

Vystup tfistavovy. Obsah informaci, ktery ma byt do ni uloien béhem vyrobniho procesu musi
zakaznik pfedloiit spolu s objedndvkou. Minimalni poéet kusti s jednim obsahem &ini 400 kusd.

MH745571 Bipolarni elektricky programovatelnd pamét konstant PROM 2048 bitd s organizaci 512 slov po 10—14
&tyfech bitech, vystup s otevienym kolektorem.
MH8a2511 Bipoldrni rychlé pamét RAM 1024 bitd s organizaci 3232 bity. Vystup tiistavovy. |10—18/C2

Programovatelnost paméti spodivd v moinosti zménit jednou providy bindrni informaci, uloZenou

v jednotlivyich bufikéch paméti. Z divodd identifikace se kaidd naprogramovand paméf oznaluje

identifikaénim indexem (index zdkaznika — 3estimistné &islo, uvedené na spodni strané pouzdra,

index vyrobce — tfimistné &islo vlevo od typového znaku).
e T —_——_—_—_—_—_—_—_—_—_—

MEZNI HODNOTY : min. max.
Napdjeci napéti Uce 0 +7 Vv
Vstupni napéti U : +5,5 Vv
Vstupni proud I -12 mA
Vystupni napéti Us 0 +3,5 v
‘Vystupni proud — uroven H MH745201, MH745201E lon —10,3 mA
MH82511 log —2,0 mA
— roved L MH745201, MH745201E lo. 16 mA
Pracovni teplota okol b 0 +70 oC
Teplota pfi skladovani Bty ~55 + 155 °C
DOPORUCENE PROVOZNI PODMINKY:
Vstupni nopéti — Urover H Ui +20 VU 5455 v
Vstupni napéti — droved L Ui -05VsUy =408 v
Napéti pfipojend na vystup — uroved H
MH?#E? UUH 'f' 214 v = UI',J” < -} 5:5 "U
MH74188 Ut 0V =Uyy = 55 ')
Vystupni zatélovaci proud — uroves L
MH7489, MH745201, MH745201E lot 516 mA
MiH74188 R 17T} OV = lor s 12 mA
Rozsah pracovnich teplot okoli e 0°C < By = 4+70 °C
Vstupni 2dchytné napéti |
Uce = 4,75V, |} = =12 mA < 1.5 Vv
Uce = 4,75V, |} = =18 mA MH74S . .. < 1,2 v
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MH745201E MH745287 MH745370
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